
PHILIPS UAF 41 
DIODE-PENtODE with variable mutual conductance for 
use as R.F., I.F. or A.F. amplifier 
DIODE-PENTIIODE a pence variable pour utilisationen 
amplificatrice H.F., M.F. ou D.F. 
DIODE-PENTODE mit veranderlicher Steilheit zur Ver-
wendung ale HF-, ZF- oder NF-Verstdrker 

Heating : indirect; series supply Vf =12,6 V 
Chauffage: indirect; alimentation- aerie 
Heizung : indirekt; Serienspeisung If = 100 m;, 

Base, culot, Sockel:RIMLOCK 

Overall length: 60 mm 
See pages 203 and 252 

Hauteur totale: 60 mm 
Voir pages 203 et 252 

Gesamth8he : 60 mm 
Siehe S. 203 and 252 
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Capacitances C, = 6,5 pF Cdk = 3,8 pF 
Capacit6s 
Kaoazitaten Cg1 = 4,0 pF Cdf < 0,02 pF 

Cagt < 0,002 pF Cdp1 < 0,0015 pF 

Cglf < 0,05 pF Cda < 0,15 pF 

Operating characteristics as R.F. or I.F. amplifier 
Caract6ristioues d'utilisation en amplificatrice H.F. 
ou M.F. 
Betriebsdaten ale HF- oder ZF-Verstgrker 

Va=Vb= 100 170 200 V 

Rg2 = 44 44 44 k4 

Rk = 300 30.0 30.0 Q 
Vi = -1,~ =17 -2 -28' -2,4 -34'V 

Ia = 2,8 - 5 - 6 - mA 

T„o = 0,9 - 1,6 - 1,9 - mA 

S = 1650 16,5 1800 18 1900 19 uA/V 

N1 = 1,0 >10 1,2 >10 1,3 '10 LIQ 

ug2g1= 19 - 19 - 19 -

Req = 7 - 9 9,6 - kQ 
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UAF 41 PHILIPS 
Operating characteristics as resistance coupled A.F. 
amplifier 
Caracteristiques d'utilisation en amplificatrice $.F. 
avec couplage a resistances 
Betriebdaten als NF—Verstarker mit Widerstandskopplung 

A. Vh = 170 V; Ra =0,2 MR; Rg2 = 0,73 M4;Rk = 2,7 k4 
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(,✓o=3Veff)(Vo=5Veff)(Vo=8Veff) 

dtot (°) dtot (5) 

0 0,58 0,18 78 0,8 1,1 1,6 

5 0,46 0,13 25 1,2 2,1 4,0 

10 0,36 0,08 15 2,0 3,2 4,8 

15 0,26 0,05 10 2,6 3,7 5,8 

20 0,18 0,03 7 3,0 4,4 7,3 

25 0,12 0,01 5 5,1 8,0 13,0 

B. Vb = 100 V; Ra =0,2 M4; Rg2 = 0,73 M4;Rk = 2,7 kQ 
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0 0,34 0,10 73 
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1,0 

2,5 0,26 0,07 27 4,0 

5 0,20 0,05 15 5,0 

7,5 0,16 0,04 10 5,7 

10 0,12 0,02 7 7,5 

12,5 0,08 0,01 5,5 9,0 

Limiting values 
Caracteristiques limites 
Grenzdaten 

Va0 
= max. 550 V Ik = max. 10 mA 

Va = max. 250 V Rgt = max. 3 MO 
Wa = max. 2 W Rkf =. max. 20 kO 

Vg20 = max. 550 V Vkf = max. 150 V 

Vg2 (Ia< 3 mA) = max. 250 V 

1162 (Ia= 6 mA) = max. 150 V Vdinvp= max. 350 V 

Wg2 = max. 0,3 W Id = max. 0,8 mA 

Vgt (Ig1=+0,3NA)= max. -1,3 V Idp = max. 5 mA 
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